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Hersteller LAPIS Semiconductor
Beschreibung MOSFET N-CH 30V 18A 8-HSMT
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETS,
I =1 < (o
Teilstatus Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id 2.5V @ 1mA
Vgs (Max) +20V

Verlustleistung (max) 2W (Ta)
vewacdwng Tape&Reel (R)
Veackung / Gehduse BPOWEVDEN
Berebstemperatr e

Typ FET N-Channel
CFETMerkmal S
 Antriebsspannung (Max Rds On, MinRds On) a0V
DrainsouceSpannung (viss) - e
Stom- Ununterbrochener Abfluss () bei 25°C  18A(Ta)
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